
Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej 

 

Laboratorium wyposaŨone w mikroskop elektronowy skaningowy Jeol JSM 6610 LV wsp·ğpracujŃcy ze spektrometrem energio-dyspersyjnym (EDS) X-Max 

detector (OXFORD Instruments, UK) z oprogramowaniem Aztec 2.1.  

 

  

W laboratorium mikroskopii elektronowej skaningowej moŨliwa jest analiza mikrostrukturalna powierzchni pr·bek zar·wno w warunkach wysokiej pr·Ũni (HV), 

jak r·wnieŨ w niskiej pr·Ũni (LV). Obserwacje sŃ prowadzone z wykorzystaniem detektor·w elektron·w wt·rnych (SE)  i wstecznie rozproszonych (BSE)  

( rys.1a,b)- ten ostatni - z moŨliwoŜciŃ obrazowania w tzw. trybie topograficznym BET (rys.1 c). Badania mikrostrukturalne obejmujŃ analizň skğadu chemicznego 

metodŃ spektrometrii energio-dyspersyjnej EDS w mikroobszarach:  punktowŃ ( Rys.2), liniowŃ oraz powierzchniowŃ (mapy rozmieszczenia pierwiastk·w) 

(Rys.3).  

  



Przykğady obraz·w zarejestrowanych za pomocŃ mikroskopu SEM Jeol JSM 6610LV oraz analiz skğadu chemicznego metodŃ EDS: 

a)                                                    b)                                                c) 

 

 Rys.1 Obrazy mikrostruktury ostrza frezu ze stali M2 po frezowaniu rowk·w w stopie PA6 (z widocznym narostem): a) obraz SIŇ widok og·lny; b) 

powiňkszony fragment krawňdzi obraz BSE, tryb compo; c) powiňkszony fragment krawňdzi obraz BSE tryb topo 

 

 

 

 
Rys.2 Analiza skğadu chemicznego wybranych obszar·w  kompozytu TiB2-Ti5Si3 metodŃ  

spektroskopii energio-dyspersyjnej EDS (1-3 analiza punktowa z wybranych obszar·w, 4 

analiza z cağego prezentowanego obszaru)  
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Rys.3 Analiza skğadu chemicznego wybranych obszar·w  kompozytu TiB2-Ti5Si3 metodŃ  

spektroskopii energio-dyspersyjnej EDS: mapy rozmieszczenia pierwiastk·w Ti, Si i B. 

 

 

 

Modernizacja laboratorium zostağa wykonana w roku 2022, w ramach dziağania IDUB-5 Excellent Impact, programu ĂInicjatywa doskonağoŜci ï uczelnia 

badawczaò 

 

 

galeria obraz·w  



  
Rys.4a  



Rys.4b 



Rys.4 mikrostruktura powierzchni powğoki TiB2 otrzymanej metodŃ spin -coating (zol-Ũel) na podğoŨu stopu Ti grade 1, a) obraz elektrony wt·rne b)obraz  

elektrony wstecznie rozproszone 

  

a)  



b)  

Rys.5. Obraz wi·ra (po skrawaniu): a)powierzchnia wewnňtrzna, b) widok powiňkszony  krawňdzi wi·ra 
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